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Messtechnik

reflektierenden Objektes zum Sensor ver-
ändert wird.

Schaltung

Da alle Stufen zur Signalerfassung be-
reits im Sensor (Abbildung 3) integriert
sind, konnte unsere Auswerteschaltung
(Abbildung 4) mit wenig Aufwand reali-
siert werden. Neben der Spannungsversor-
gung ist nur noch ein Zweifach-Operati-
onsverstärker mit wenig externer Beschal-
tung und ein Treibertransistor für das po-
tentialfreie Ausgangsrelais erforderlich.

  Über ST 7 wird der Sensor mit Span-
nung versorgt, dessen Ausgang dann an
Pin 1 eine zur Distanz des reflektierenden

Objektes proportionale Spannung liefert.
Diese Spannung gelangt über R 1 direkt
auf den nicht invertierenden Eingang des
Operationsverstärkers  IC 1A, wobei C 6
zur hochfrequenten Störunterdrückung
dient.

In Abhängigkeit vom Spannungsteiler
im Rückkopplungszweig (R 2, R 3) erfolgt
hier eine zweifacheVerstärkung des Ein-
gangssignals. Der parallel zum Rückkopp-
lungswiderstand liegende Kondensator C 7
unterdrückt Schwingneigungen des Ope-
rationsverstärkers.

Das verstärkte Signal wird danach über
R 4 dem nicht invertierenden Eingang des
mit IC 2B aufgebauten Komparators zu-
geführt, dessen Komparatorschwelle von

der Spannungsteilerkette R 5 bis R 7 be-
stimmt wird. Sobald die Eingangsspan-
nung an Pin 5 die Komparatorschwelle an
Pin 6 übersteigt, wechselt der Pegel am
Ausgang von „low“ nach „high“. Der Wider-
stand R 8 im Rückkopplungszweig sorgt
für eine ausreichende Schalthysterese und
verhindert dadurch im Grenzbereich einen
dauernden Zustandswechsel des Schaltre-
lais. Der Kondensator C 8, parallel zum Rück-
kopplungswiderstand, dient zur Schwing-
neigungsunterdrückung.

Mit R 5 ist die Komparatorschwelle und
somit die Schaltdistanz in einem weiten
Bereich einstellbar.

Der Ausgang des Komparators steuert
über R 9 direkt den Relaistreiber T 1.
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Bild 4: Schaltbild des Infrarot-Distanz-Schalters IDS 80
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